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摘要(译)

一种制造有机发光显示装置的方法，包括：在栅极绝缘层上形成包括下
栅电极的栅电极和在下栅电极上形成上栅电极;使用栅电极作为掩模在半
导体有源层上形成源区和漏区;在基板上形成层间绝缘层并蚀刻层间绝缘
层，产生暴露部分源区和漏区的接触孔;在基板上形成源/漏电极原材料并
蚀刻源/漏电极原材料以形成源电极和漏电极;通过注入杂质离子，在半导
体有源层上形成具有LDD区的金重叠轻掺杂漏极（GOLDD）结构;在基
板上沉积保护层;在基板上形成显示装置。
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